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ekildeki devre yapısı kullanılarak tek bölgeli analog çarpma devresi gerçekle tirilecektir. 

Devre alçak frekanslarda kullanılmak üzere öngörülmü tür. Çıkı  gerilimi ile giri  gerilimleri 

arasında VO = K.VX.VY ba ıntısı sa lanacak ekilde ölçekleme çarpanının K = 0.1, giri

gerilimlerinin de i im aralı ının 0  VX  10V, 0  VY  10V, X ve Y uçlarından içeriye do ru

bakıldı ında görülen giri  dirençlerinin RIX,Y  5kOhm olması isteniyor. 

a) Uygun bir i lemsel kuvvetlendirici ve uygun transistorlar seçerek devreyi olu turunuz; 

eleman de erlerini, besleme ve kutuplama gerilimlerini belirleyiniz. 

b) SPICE benzetim programı yardımıyla devrenin çalı masını inceleyiniz, hedeflere 

ula ıp ula amadı ınızı irdeleyiniz. (Bunun için ilk ba ta VY gerilimine belirtilen çalı ma 

aralı ında uygun de erler vererek her VY de eri için VO-VX geçi  karakteristi ini, daha 

sonra VX gerilimine belirtilen çalı ma aralı ında uygun de erler vererek her VX de eri

için VO-VY geçi  karakteristi ini çıkartınız; elde etti iniz sonuçları ideal ba ıntının

verdi i sonuçlarla kıyaslayarak yorumlayınız).

c) Devreyi dört bölgeli çarpma devresine dönü türmek üzere yeni bir devre 

tasarlayınız, tasarımda göz önünde bulundurdu unuz kriterleri ayrıntılı olarak 

açıklayınız, (dört bölgeli çarpma devresinin benzetimi yapılmayacaktır).


